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Ministério da Educacdo
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSO PUBLICO

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA

EDITAL DE ABERTURA PROCESSO SELETIVO N2 001/2023 - PS - CM

De ordem do Magnifico Reitor da Universidade Tecnoldgica Federal do Parana (UTFPR), consoante
Decreto n? 7.485, de 18 de maio de 2011, publicado no Didrio Oficial da Unido (DOU) de 19 de maio
de 2011, Portaria Interministerial n2 253, de 26/07/2011, publicada no DOU de 27 subsequente, c/c
Portaria MEC n? 1.034, de 27/07/2011, publicada no DOU de 28 subsequente, torno publico a
abertura de inscricdes para o Processo Seletivo para Professor Substituto para o preenchimento
de 1 (uma) vaga para a carreira de Professor do Magistério Federal, nos termos do presente Edital de
Abertura e do Edital de Condi¢Ges Gerais N2 001/2019, publicado no DOU de 06 de novembro de 2019
e disponivel em https://sei.utfpr.edu.br/sei/publicacoes
/controlador publicacoes.php?acao=publicacao visualizar&id documento=1262866&
id_orgao_publicacao=0.

1 DAS DISPOSIGOES PRELIMINARES

1.1 O Processo Seletivo sera regido por este edital e pelo Edital de Condi¢gdes Gerais 001/2019,
disponivel em https://sei.utfpr.edu.br/sei/publicacoes
/controlador publicacoes.php?acao=publicacao visualizar&id documento=1262866&
id_orgao_publicacao=0.

1.1.1 Para fins deste edital considera-se:

a) O enderego eletronico de concursos publicos e processos seletivos: http://portal.utfpr.edu.br/editais
/concursos

b) O Campus para o qual a vaga se destina: Campo Mourdo.

c) O endereco da Coordenadoria de Gestdo de Recursos Humanos do Campus Campo Mourdo: Via
Rosalina Maria dos Santos, 1233, Vila Urbanizada, Campo Mourao - PR.

d) O e-mail de contato: cogerh-cm@utfpr.edu.br

1.2 O periodo de contrato sera de 6 (seis) meses, sendo admitida sua prorrogacdo, no interesse da
Administracdo e nas hipdteses legais vigentes, desde que o prazo do contrato ndo exceda 02 (dois)
anos, conforme dispde a Lei 8.745/1993.

1.3 O valor da taxa de inscri¢cdo, a remuneracao e os requisitos estdo disponiveis no Anexo I.
1.4 O programa esta disponivel no Anexo Il.

1.5 Ao efetuar a inscri¢cdo, o candidato declara que leu e estd de acordo com todos os termos deste
Edital de Abertura e do Edital de Condi¢des Gerais, disponivel em https://sei.utfpr.edu.br
/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=1262866&
id_orgao_publicacao=0.

2. DA INSCRICAO



2.1 Ainscrigdo devera ser realizada das: 9h do dia 18/02/2023 as 23h do dia 08/03/2023.
2.2 Ultimo dia para pagamento da Guia de Recolhimento da Unido: 09/03/2023

2.3 Periodo para solicitar isengdo: 18/02/2023 a 23/02/2023.

2.4 Resultado da Isengdo: 27/02/2023 até as 18h.

2.5 Prazo para recurso contra o indeferimento do pedido de Isengdo: das 18h do dia 27/02/2023 as
18h do dia 01/03/2023.

2.6 Resposta ao recurso da iseng¢do: 06/03/2023.

3. DO ENSALAMENTO
3.1 O ensalamento da Prova Escrita sera divulgado no dia 14/03/2023 até as 18h.

4. DA BANCA EXAMINADORA

4.1 Publicagdao, na pagina do concurso, da portaria de composicdo da banca examinadora:
14/03/2023 até as 18h.

4.2 Prazo de recurso para impugnacdao de membro da banca examinadora: das 18h do dia
14/03/2023 as 18h do dia 16/03/2023.

5. DAS PROVAS

5.1 O Processo Seletivo serd constituido de Prova Escrita, dissertativa, e Prova de Desempenho de
Ensino.

5.2 da Prova Escrita (PE):

5.2.1 Tipo: Dissertativa com sorteio de ponto.

5.2.2 Sorteio do ponto: 19/03/2023 as 8h.

5.2.3 Data de realizagdo da Prova Escrita: 19/03/2023 as 09h.
5.2.4 Duragao: 3h.

5.2.5 O acesso ao local de realizacdo da Prova Escrita sera fechado com 15 (quinze) minutos de
antecedéncia ao inicio da prova.

5.3 da Prova de Desempenho de Ensino (PDE)
5.3.1 Sorteio do ponto: 25/03/2023 as 9h.
5.3.2 Data de realizagdo da Prova de Desempenho de Ensino: 26/03/2023 as 9h.

6. DA DIVULGAGCAO DOS RESULTADOS

6.1 Resultado da PE: 20/03/2023 até as 18 h.

6.2 Prazo para Recurso contra a PE: das 18h do dia20/03/2023 as 18h do dia 22/03/2022.

6.3 Resultado do Recurso contra a PE: 24/03/2023 até as 18 h.

6.4 Resultado Final: 13/02/2023 até as 18h.

6.5 Prazo para Recurso contra o Resultado Final: das 18h do dia 27/03/2023 as 18h do dia 29/03/2023.
6.6 Resultado do Recurso contra o Resultado Final: 04/04/2023 até as 18 h.



ANEXO | AO EDITAL N2 001/2023 - PS - CM - ABERTURA

i i V
Area/Subdrea: VG PSD PDE | CH | Requisito(!)
Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrnica,
ENGENHARIAS Engenharia de Controle e Automacdo, Engenharia
IV/ENGENHARIA 01 | O 05 40 | Biomédica, Engenharia de Telecomunicacdes,
ELETRICA Engenharia de Computagdo ou cursos de Tecnologia
afins, com Especializacdo na drea de Engenharias IV.
LEGENDA:

(1) Referéncia utilizada: Tabela de Areas do Conhecimento da CAPES, disponivel em https://go0.gl/YoT6v7.
(2) Quando néo especificada, a Pés-Graduagdo minima deve ser em nivel de especializagdo.

VG: n? total de vagas

PDE: n? de candidatos convocados para a Prova de Desempenho de Ensino

CH: Carga horaria

REMUNERACAO (40 Horas)

Titulagao Vencimento Basico | Retribui¢do por Titulacdo | Total
Especializacdo || 3.130,85 469,63 3.600,48
Mestrado 3.130,85 1.174,07 4.304,92
Doutorado 3.130,85 2.700,36 5.831,21
TAXA DE INSCRICAO R$ 124,00

ANEXO 11 AO EDITAL N2 001/2023 - PS - CM - ABERTURA

AREA/SUBAREA: ENGENHARIAS IV/ENGENHARIA ELETRICA

PROGRAMA

1. Fisica dos Semicondutores: Modelos atdmicos, Ligagdes Covalentes, Estruturas Cristalinas, Diagrama
de Bandas de Energia, Semicondutores Intrinsecos, Semicondutores extrinsecos.

2. Fendmenos de Transporte: Mecanismo de condugao de corrente elétrica por deriva, Mecanismo de
condugdo de corrente elétrica por difusdao, Processos de Geragdo e Recombinagdo, Processo de

Emissdao Termibnica, Processo de Tunelamento.

3. Jungdo PN: Condicao de Equilibrio Térmico, Regidao de Deplegdo, Capacitancia de Deplegao, Curva
Caracteristica |-V, Polarizagao Direta e Reversa, Regiao de Ruptura.

4. Transistor Bipolar: Estrutura, Processos de Fabricagdo, Funcionamento Fisico, Curvas Caracteristicas.
5. Transistor de Efeito de Campo: Estrutura, Processos de Fabricacdo, Funcionamento Fisico, Curvas




Caracteristicas.

6. Processos de Fabricagao: Crescimento Cristalino, Crescimento Epitaxial, Processos de Dopagem,
Deposi¢ao de Filmes Finos, Processos de Corrosao, Litografia.

7. Circuitos Integrados Analdgicos: Amplificadores Operacionais, Conversores A/D, Conversores D/A.

8. Circuitos Integrados Digitais: Familias Légicas (TTL, CMOS, ECL), ASICs, Microprocessadores.

Observagao:
O ponto sorteado para a Prova Escrita sera retirado para o sorteio de ponto da Prova de Desempenho
de Ensino.
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